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оброблюваних середовищ може змінювати резонансну частоту коливальної системи на 

0,5 кГц. 

 

 
Рисунок 1 – Схема генератора ультразвукових коливань 

 

Живлення на сонячних елементах генератора ультразвукових коливать дозволяє 

розширити сферу використання таких пристроїв , подовжуючи їх роботу коли живлення від 

мережі неможливе.  
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Ефективність перетворення випромінювання в сонячній енергетиці визначає 

раціональність використання сонячних батарей як альтернативних джерел електроенергії. Ця 

характеристика визначається як конструктивно-технологічними особливостями сонячних 
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станцій, так і зовнішнім впливом на них навколишнього середовища [1]. Таким чином, 

актуальною є задача узгодження зовнішніх впливів на функціонування таких комплексів і 

систем. 

Поставлена задача може бути вирішена на основі синтезу і дослідження імітаційної 

моделі сонячної батареї з цільовою функцією у вигляді ефективності перетворення сонячної 

енергії. Ідентифікація параметрів моделі дозволяє визначити їх у вигляді групи керованих 

величин, таких як кут падіння випромінювання на перетворювач і стан його поверхні, і групи 

незалежних величин, які визначаються річними і добовими змінами параметрів 

навколишнього середовища. Оскільки останні величини характеризуються статистичної 

невизначеністю прояви, то була запропонована їх оцінка на основі імовірнісних вершин 

байєсівської мережі довіри [2], що ставить в вірогідну залежність від їх стану запропоновану 

цільову функцію. Відповідна модель для оцінки ефективності перетворення сонячної батареї 

показана на рис. і включає до свого складу батьківські вершини шансів: 

- «season» (пора року) з дискретними станами «winter», «spring», «summer», «autumn»; 

- «time» (час доби) з дискретними станами «morning», «day», «evening», «nigth»; 

- «angle» (кут падіння випромінювання на перетворювач) представляє собою 

безперервну випадкову величину з математичним очікуванням 90
0
. 

Батьківські вершини безпосередньо пов'язані з цільовою вершиною «effect», стан якої 

характеризується генерується електричною потужністю. Крім того між вершинами «effect» і 

«season» встановлено непрямий зв'язок через вершину «surface», що визначає стан поверхні 

фотоелектричного модуля. 

Запропонована модель була реалізована в оболонці експертних систем на байєсівських 

мереж довіри HUGIN Lite [3], вид завдання в якій показаний на рис. в режимі ініціалізації 

мережі. 

Результати поширення ймовірностей в розробленої моделі відображаються графічної 

залежності ймовірності від вироблюваної електричної потужності. 

Отримані дані підтверджують результати [1] про максимальну ефективність 

фотоперетворювачів в літній період. Але, разом з тим, потрібне уточнення експертних 

оцінок, пов'язаних з впливом навколишнього середовища на стан поверхні батарей і 

деградацію параметрів перетворювачів. 

 

 
Рисунок – Байєсівська мережа довіри для оцінки ефективності сонячної батареї 

 

Подальші дослідження розробленої системи спрямовані на додавання в модель вершин 

корисності і рішень з метою оцінки впливу регульованих впливів на ефективність. 
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Проблема отримання джерел випромінювання в УФ (ультрафіолетова) і ВУФ 

(вакуумний ультрафіолет) областях спектру до теперішнього часу не втратила своєї 

актуальності. Генна інженерія, термоядерний синтез, медицина, екологічний моніторинг – 

далеко не всі сфери застосування таких джерел [1-2]. 

В роботі представлено розробку джерела випромінювання в діапазоні 200-220 нм за 

рахунок генераційних процесів у нелінійно-оптичних кристалах, отриманих в лабораторії 

нелінійно-оптчиних перетворювачів частоти лазерного випромінювання ЗДІА [3-6]. 

У розроблюваній схемі основне випромінювання АІГ:Nd3+ лазера (=1.064 мкм) 

перетворюється за допомогою параметричного змішування ІІ та ІІІ гармонік, отриманих у 

нелінійно-оптичних кристалах RbTiOPO4(RTP) та -BaB2O4(BBO) відповідно. Довжина хвилі 

відповідає V гармоніці АІГ:Nd3+ лазера і дорівнює5=0,213 мкм.  
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інститут», академік НАН України, доктор технiчних наук, професор, 

лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки 

Ямпольский Ю.М. - завідувач науково-дослідним відділом Радіо-

астрономічного інституту НАН України, професор, член-

кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в 

області науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова комітету 

Верьовкін Л.Л. - заступник завідувача кафедри мікроелектронних 

інформаційних систем Запорізької державної інженерної академії, 

кандидат технічних наук, професор 
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Відповідальний секретар  

Ніконова З.А. - професор кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, 

професор 

члени комітету 

Дмитрієв В.С. – завідувач навчально-наукової лабораторії оптоелектронних 

інформаційних систем кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії 

Кісельов Є.М. - доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, 

доцент 

Коломоєць Г.Г. доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент 

Небеснюк О.Ю. - доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, 

доцент 

Ніконова А.О. - доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат технічних наук, 

доцент 

Посунько О.П. - завідувач лабораторіями кафедри мікроелектронних 

інформаційних систем Запорізької державної інженерної академії 

Світанько М.В. доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент 

Строітєлєва Н.І. доцент кафедри мікроелектронних інформаційних систем 

Запорізької державної інженерної академії, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент  


